TRABAJO PRACTICO N° 3 CIRCUITOS DE MEMORIA

Indicar la organizacion y la tecnologia de los siguientes circuitos integrados de memoria
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Disefiar los siguientes bancos de memoria:
a) 128 Kbx 8 con CI de 32 Kbx 8 d) 2Mb x 32 con CI de 512Kb x 16
b) 2Mb x 8 con Cl de 512Kb x 8 e) 1IMbx 4 conClde IMKbx 1

c) 32Mbx 8 conClde 8 Mb x 8 f) 16 Gbx8conClde4 Gbx4




